






























专利名称(译) 聚合物及其制备方法，电子注入层，OLED装置和显示装置

公开(公告)号 US20200091434A1 公开(公告)日 2020-03-19

申请号 US16/408637 申请日 2019-05-10

[标]申请(专利权)人(译) 成都京东方光电科技有限公司
京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 成都京东方​​光电科技有限公司.
京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 成都京东方​​光电科技有限公司.
京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 MOU XIN

发明人 MOU, XIN
DING, WENBIAO

IPC分类号 H01L51/00 H01L51/56 C09D11/30 C09D11/52 C09D11/102 C08G61/12

CPC分类号 C09D11/52 C08G2261/95 H01L51/5092 C08G2261/124 C08G61/126 C09D11/30 C08G2261/18 
H01L51/0005 H01L51/0043 C08G2261/411 H01L51/56 C08G2261/514 H01L2251/558 C08G2261/145 
C09D11/102 C08G2261/228 C08G2261/312 H01L51/0036 C08G2261/3223 C08G2261/144 H01L51
/0003 H05B33/22

优先权 201811082226.5 2018-09-17 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了用于电子注入层的聚合物，电子注入层，OLED装置和显示装
置。 该聚合物包括单元A和单元B，其中单元A是芳族基团； 单元B是由
本文公开的六个可能的式之一表示的基团。 电子注入层包括聚合物。 
OLED器件包括依次层叠的阳极，空穴注入层，空穴传输层，发光层，电
子传输层，电子注入层和阴极。
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